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2.2.6 Streuprozesse in dünnen metallischen Schichten . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.3 Elektrischer Transport in magnetischen Metallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3



4 R. GROSS UND A. MARX INHALTSVERZEICHNIS

2.3.1 Experimentelle Beobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.3.2 Das Zwei-Spinkanal-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.3.3 Streuung in magnetischen Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.3.4 Streuung von Leitungselektronen an lokalisierten magnetischen Momenten 61

2.3.5 Vertiefungsthema:
Der Kondo-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.3.6 Vertiefungsthema:
Einfluss der Leitungselektronen auf lokale magnetische Momente . . . . . 69

2.3.7 Vertiefungsthema:
Der Kondo-Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.3.8 Hall-Effekt in ferromagnetischen Metallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

II Magnetoresistive Effekte 83

3 AMR-Effekt 85

3.1 Experimentelle Beobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.2 Anschauliche Erklärung des AMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3 Widerstandstensor und AMR-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.3.1 Anwendungsaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
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